
Rada Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na posiedzeniu w
dniu 22.06.2017 zaakceptowała plan studiów.

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Studiów: Inżynieria Materiałowa profil: Ogólnoakademicki 2017/2018 - 1 rok
Studia inżyniersk es 7 semestralne
Specjalność - wypierana sposród: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe, Technologie materiałów lotniczych, Materiały nanoelektroniki

Dziekan Ty .—.
Wydziału Matematycznc/^rzÿfodniczego

prof. dr hab. Ołen Łopuszański
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;U Przedmioty z jbszaru nauk humanistycznych 1 społecznych 75

1 2
Przedmiot ¡ogólnouczelniany - (z obszaru nauk 
humanistycznych 30 30 2 2

2 2 Przedmiot ż obszaru nauk społecznych* 30 15 15 1 1 2
3 1 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 15 15 1 1

B. Przedmioty kwtalcenla ogólnego 225

4 8 Język angielski 6 120 120 2 2 2 2 2 2 2 2

5 0 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2
6 3 Technologię informacyjna 45 15 30 1 2 3

C. Przedmioty podstawowe 630

7 5 Algebra liniowa z geometrią 1 60 30 30 2 2 5
8 11 Analiza matematyczna 1.2 120 60 60 2 2 5 2 2 6 »

9 1 Statystykami rachunek prawdopodobieństwa 30 15 15 1 1 1 /

10 11 Fizyka 1.2 120 60 30 30 2 2 5 2 2 6
11 4 Chemia 60 30 30 2 2 4 !

12 3
Informatyką i komputerowe wspomaganie prac 
inżynierskich 45 15 30 1 2 3

13 5 Materiały inżynierskie 75 45 30 3 2 5
14 4 Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska 60 15 45 1 3 4
15 5 Procesy specjalne 5 60 30 30 2 2 5

D. Przedmioty kierunkowe 1170 . i .

16 3 Wprowadzenie do metrologii/Śtatystycżne metody 
opracowania pomiarów - do wyboru 45 15 30 1 2 3. 1

17 5 Podstawy nauki o materiałach 1 60 30 30 2 2 5’
18 3 Mikroskopowe metody i techniki badań 45 15 30 ‘.’r* 1 2 3

19 3 Komputerowe systemy pomiarowe/Programowanle w 
systemie LabView - do wyboru 45 15 30 1 2 3

20 5 Techniki laserowe 4 45 15 30 1 2 5

21 3
Komputerowe wspomaganie projektowania 
materialoWego/Kompulerowe wspomaganie projektowania 
CAD - do wyboru

45 15 30 1 2 3

22 6 Inżynieria y/ytwarzania 3 60 30 30 2 2 6
23 5 Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 3 60 30 30 H ' - 2 2 5
24 6 Mechanika techniczna 2 60 30 15 15 2 1 1 6



25 5 Wytrzymałość materiałów 4 60 30 15 15 2 1 1 5
26 3 Mechanika płynów 45 15 15 15 1 1 1 3
27 7 Elektrotechnika i Elektronika 3 90 30 15 45 2 1 3 7 3
28 1 BHP, ergonomia i zaczadzanie jakością 15 15 1 1
29 4 Badania nieniszczące 7 60 15 45 • 1 3 4
30 5 Podstawy programowania 60 15 15 30 1 1 2 5
31 3 Rentgenowskie metody analizy 45 15 30 1 2 3
32 4 Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach 5 45 15 30 1 2 4

33 11 Technologie procesów materiałowych 4 120 60 60 2 2 5 2 2 6
34 3 Elementy spektroskopii w inżynierii materiałowej 45 15 30 1 2 3
35 2 Termodynamika techniczna 30 15 15 t- 1 1 2

36 5
Mikroelektronika/ technologie mikroprocesorowe - do 
wyboru 75 30 15 30 2 1 2 5

37 1 Dokumentacja technologiczna 15 15 1
38 8 PRAKTYKĄ? ■ 8

E J Przedmioty specjalizacyjne: ^ànotechnologle I materiały 
I ' j ' nanoKompozytowe 375

39 3 Technologię wzrostu kryształów 6 45 30 15 2 1 3
40 4 Materiały nanokompozytowe 45 15 30 1 2 4
41 3 Technologie^ pokryć ochronnych 45 15 30 1 2 3
42 4 Chemiczna obróbka metali i półprzewodników 5 45 15 30 1 2 4
43 4 Nanotechnologie i nanoobiekty 6 75 30 45 2 3 4
44 17 Pracownia ^dyplomowa - inżynierska 60 60 2 1 2 16
45 9 Seminariurmdypiomowe - inżynierskie 60 60 2 1 2 8
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E . Przednjjoty specjalizacyjne: Technologie materiałów lotniczych 375

39 3 Procesy przeróbki plastycznej 6 45 30 15 2 1 3
40 4 Obróbka cieplna 45 15 30 1 2 41

41 3 Technologie pokryć ochronnych 60 15 45 1 3 3
42 4 Metalurgia! odlewnictwo 5 45 15 30 1 2 4
43 4 Technologia stopów specjalnych 6 60 30 30 2 2 4

44 17 Pracowniaidyplomowa - inżynierska 60 60 2 1 2 16

45 9 Seminarium dyplomowe - inżynierskie 60 60 2 1 2 8
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E. Przedmioty specjalizacyjne: Materiały ńąnoelektronlkl 375

39 4 Transport elektronowy w strukturach kwantowych 6 45 30 15 2 1 4

40 5. Podstawy fizyki kwantowej i informatyki kwantowej 5 60 30 15 15 2 1 1 5

41 4 Współczesne technologie wytwarzania nanostruktur 6 45 15 30 1 2 4
42 1 Układy i systemy nanoelektroniczne 30 30 2 1
43 2 Nanolitogrąfia 30 15 15 1 1 2

44 2 Fizyka i chemia powierzchni i międzypowlerzchni 45 15 30 1 2 2
45 17 Pracownia‘dyplomowa - inżynierska 60 60 2 1 2 16
46 9 Seminariurp dyplomowe - inżynierskie 60 60 2 1 2 8
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Studentpw obowiązują:
1. Wybieralny przedmiot z zakresu nauk humanistycznych:
2. Wybieralny przedmiot z zakresu nauk spolecznych:z zakresu ekonomii z treściami związanymi z zarządzaniem
3. Praktyka - 4-tygodniowa praktyka realizowana w Centrach naukowo-badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz 4-tygodniowa praktyka w zakładach pracy na 6 semestrze (obowiązkowa dla wszystkich i związana z wybraną specjalnością).
4. Zajęcia projektowe prowadzone są w grupach laboratoryjnych

Rada Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii 
na posiedzeniu w dniu 4.05.2017.r. 

zatwierdziła plan studiów


